Memoria Daten SODIMM DDR5

o X s L L

8-8GB
16 - 16GB

N

32-32GB

- Notebook

SODIMM

48 - 4800MHz
52 - 5200MHz
56 - 5600MHz
60 - 6000MHz
64 - 6400MHz

68 - 6800MHz
72 - 7200MHz
76 - 7600MHz
80 - 8000MHz
84 - 8400MHz

Front view
9.60 TYP 1.2
MAX
32.45TYP 34.95TYP |-

Back view
— l—125TYP

| 40TYP
i—— Module Center (Zi()
' )
1 I Detail A
I I T 7
i sooTve | 0.35 £0.03 |
| 18.0 | - %LT{ |
YR
W ! 1.5TYP 255 I I 4.00£0.10
| —S— |
6.0 TYP | Idf (%) . l | Tvey t |
=3 - R —— 120201 o . | Losotve - L— 1.000.05
29 =0, 31.00 TYP ——| - : i |
PIN1 20TYP— i ! 33.50TyP !‘;N 261 MAX component thickness PIN 2 L |- _
31.00 TYP 1,125 TYp same if mounted on both sides = 33.50 TYP -| = 1.125TYP PIN 262

All measurements are in milimeters.
0

ESPECIFICAGOES TECNICAS

Mddulos de memdria dual in-line DDR5 unbuffered 262 pinos
Arquitetura DDR (Double Data Rate) 4 chips, 8 chips ou 16 chips
PCB 8 ou 10 Layers

Padrdo JEDEC, alimentagdo VDDQ = 1.1V

“Data Strobe” bi-direcional

Laténcia programavel “CAS latency” (30,32,39,40,42,46,48,52)
Ajuste de impedancia OCD (Off Chip Driver)

Terminagdo “On-Die” (ODT)

Corregdo de erros “On-Die ECC”

Teste de conectividade (CT)

DFE (Decision Feedback Equalization) DQ

PMIC para estabilidade da tensdo

BL16, BC8 OTF, BL32, BL32 OTF suportado

Organizagdo 8 bancos internos, 4 grupos com 2 bancos cada ou
Organizagdo 16 bancos internos, 8 grupos com 2 bancos cada ou
Organizagdo 16 bancos internos, 4 grupos com 4 bancos cada ou
Organizagdo 32 bancos internos, 8 grupos com 4 bancos cada
SPD (Serial presence detect) com EEPROM

Dimensdo padrdo DIMM 288 pinos

Conformidade com diretiva RoHS

Temperatura de operagdo 0°C até 85°C

Contatos banhados a ouro
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